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(57) Abstract: An electronic microwave circuit (1) 
with GaAs field effect transistors (15) integrated on 
a semiconductor substrate (5) for switching electric 
input high-frequency signals (16) has at least one 
light source (2) for illuminating the GaAs field 
effect transistors (15). The light intensity of the light 
source (2) and/or its colour can be modified during 
operation. A calibrating device (20) calibrates the 
light intensity and/or colour of the light source (2) 
according to the claimed process. 

(57) Zusammenfassung: Eine elektronische 
Mikrowellen-Schaltung (Dmit GaAs-Feld- 
effekt-Transistoren (15), welche auf einem 
Halbleitersubstrai (5) integriert sind, zum Schalten 
von elekuischen Eingangs-Hochfrequenz-Signalen 
(16) weist zumindest einer Lichtquelle (2) zum 
Beleuchten der GaAs-Feldeffekt-Transistoren 
(15) auf. Die Lichtstarke der Lichtquelle (2) 
und/oder die Lichtfarbe der Lichtquelle (2) sind im 
Betrieb veranderbar. Eine Kalibriervorrichtung (20) 
kalibriert die Lichtstarke und/oder die Lichtfarbe 
der Lichtquelle (2) mit einem erfindungsgemassen 
Verfahren. 
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